
Abmessungen: Bauform A 3/15 — 3a, 
TGL 11811 
Kollektor am Gehäuse 

Ucso = 40 V Poc = 3007mW 
Ucto = 15 V bei da = 25 °C 

Veso = 5V Ö = 175 0C 

Ic - 50 mA Da = 125_0C 
I8 - 10 mA 

Kennwerte für da == 25°C -5 grd 

| M I5 S A bb E 
. gr:uppen 

Restströme 

Icao 1nA 100 nA |Ucs = 40 V 
le80 7 nA 100 nA |Ues = 5V 

Durchbruchspannung 

U(sR)ceo / 15 V |24V \ Ic = 10 mA 

Sättigungsspannung 
UcEsat | 1,15 V | 16 V Ic= 50 mA, IB = 5 mA 
Ucesat | 025 V | 05 V Ic= 10 mA, IB = 1 mA 
UBEsat |0,73 V 078 V | 0,85 V |Ic = 10 mA, IB = 5 mA 
Gleichstromverstärkung 

B ‘ 1 | 35 | UcE = 1 V, Ic = 10 mA A 
B 28 n B 

B 56 } 140 C 
B 112 280 D 

B 224 560 ' E 
B 450 | | 1120 F 

UÜbergangsfrequenz 

fr | 200 MHz| 270 MHz | UcE = 10 V, Ic = 10mA, 
| f = 100 MH2 

Ausgungskopazität 

C22b 34pF 36pF SpF Uc8 = 10 V, Ig = 0, f = 2 MHz 



Strom- 
Min. Typ Max. Meßbedingungen verstörkungs 

Eingangswiderstand 

hite an | : :.Ic: ;ß6„\;. Ic = 2 mA, 
= z 

Rückwirkungszeitkonstante 

|hız6l 52zps |72ps |130ps |Uca = 6 V,Ic = 2 mA, 
© | | 4 = 30 MHz 

Schaltzeiten 

ta 35 ns ' |m -: l 
t 160 ns m = 
fr 30 ns m=3 siehe Meßschaltung 

ta+r | | 500 ns |m=3 

Rouschlaktor 

F 7 a | | Uce = 6 V, IC = ICopt, 
| | Rg = Rgopt, f = 1 kHz 

F 35dB ! | f = 10 kHz 

F 2,5 dB | f = 100 kHz 

F 6& dB f = 50 MHz 

Schwingtrequenz 

fmax | 410 MHz| Ucg = 10 V, Ic = 10 mA 

Leistungsverstärkung 

Vpoopt |11,9 dB Uce = 6 V, Ic = 2 mA, 
| f = 100 MHz 

Vpbopt | 12,3 dB l Ucs = 6 V, Ic = 2 mA, 
] f = 50 MHz 

VY-Parameter in Emitterschaltung 

Yıte = (5,3 + ] 5,2) mS }.l u;;:„!. Ic = 2 mA, 

Yıze = -(58 + j 750) uS 
Yete = (27 - ] 25) mS 
Yızo = (0,45 + ] 1,58) mS 

Y-Parameter in Basisschaltung 

Yırd = (30 - | 19) mS }.lcu-:„\|f. IC = 2 mA, 

= 50 z 
Yızy = -(0,48 -+ j 0,62) mS 
Yaın = (-25 + j 22,5) mS 
Yazı = (0,55 - | 2,05) mS 

Transistor SF 132 E Bestellbeispiel ür einen Transistor 
der Stromverstärkungsgruppe E 



Schaltung für die Schaltzeitmessung: 
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